
Université Mohammed V Série N°4 SMP5 Sections A/B/C
Faculté des Sciences, Rabat Contre réaction Année 2015/2016

Exercice 1 : L’amplificateur de la figure 1 utilise deux transistors à effet de champ canal N.
Les transistors sont caractérisés par

1. Identifier la topologie de l’amplificateur à réaction négative
2. Calculer le gain la résistance d’entrée et la résistance de sortie .
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Exercice 2 : On considère l’amplificateur à contre réaction de la 2. Les transistors bipolaires
NPN sont identiques de paramètres : .
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1. Identifier la topologie de l’amplificateur à contre réaction
2. Calculer le gain la résistance d’entrée et la résistance de sortie .

Exercice 3 : Les transistors bipolaires de
la figure 3 sont identiques de
paramètres .

1- Identifier la topologie de contre
réaction

2- Calculer et
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Exercice 4 : On considère l’amplificateur à contre réaction de la figure 4. L’amplificateur
inverseur est caractérisé par un gain en boucle ouverte , une résistance de sortie et
une résistance différentielle . Le transistor à effet de champ est caractérisé par et .

1- Identifier la topologie de l’amplificateur à contre réaction
2- Etablir le schéma de l’amplificateur en Boucle ouverte
3- Déterminer le gain en boucle fermée , la résistance d’entrée et la

résistance de sortie de l’amplificateur de la figure 4.
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